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	1.0 电气特性
	1.1 交流特性

	2.0 典型性能曲线
	图 2-1： IDD ― 温度关系曲线（复位 上电定时器失效）（TC1270AL， TC1271AL ― 4.50V （最小值）/ 4.63V （典型值） / 4.75V （最大值））
	图 2-2： IDD ― 温度关系曲线（复位 上电定时器失效） （TC1270AT， TC1271AT ― 3.00V （最小值） / 3.08V （典型值） / 3.15V （最大值））
	图 2-3： IDD ― 温度关系曲线（复位 上电定时器失效） （TC1270AR，TC1271AR ― 2.55V （最小值）/ 2.63V （典型值） / 2.70V （最大值））
	图 2-4： IDD ― 温度关系曲线（复位 上电定时器有效） （TC1270AL，TC1271AL ― 4.50V （最小值）/ 4.63V （典型值） / 4.75V （最大值））
	图 2-5： IDD ― 温度关系曲线（复位 上电定时器有效） （TC1270AT，TC1271AT ― 3.00V （最小值）/ 3.08V （典型值） / 3.15V （最大值））
	图 2-6： IDD ― 温度关系曲线（复位 上电定时器有效） （TC1270AR，TC1271AR ― 2.55V （最小值）/ 2.63V （典型值） / 2.70V （最大值））
	图 2-7： IDD ― VDD关系曲线（复位 上电定时器失效） （TC1270AL，TC1271AL ― 4.50V （最小值）/ 4.63V （典型值） / 4.75V （最大值））
	图 2-8： IDD ― VDD关系曲线（复位 上电定时器失效） （TC1270AT，TC1271AT ―― 3.00V （最小值）/ 3.08V （典型值） / 3.15V （最大值））
	图 2-9： IDD ― VDD关系曲线（复位 上电定时器失效） （TC1270AR，TC1271AR ― 2.55V （最小值）/ 2.63V （典型值） / 2.70V （最大值））
	图 2-10： IDD ― VDD关系曲线（复位 上电定时器有效） （TC1270AL，TC1271AL ― 4.50V （最小值）/ 4.63V （典型值） / 4.75V （最大值））
	图 2-11： IDD ― VDD关系曲线（复位 上电定时器有效） （TC1270AT，TC1271AT― 3.00V （最小值）/ 3.08V （典型值） / 3.15V （最大值））
	图 2-12： IDD ― VDD关系曲线（复位 上电定时器有效） （TC1270AR，TC1271AR ― 2.55V （最小值）/ 2.63V （典型值） / 2.70V （最大值））
	图 2-13： VTRIP 和 VHYS ― 温度关系 曲线（TC1270AL，TC1271AL― 4.50V （最小 值）/ 4.63V （典型值） / 4.75V （最大值））
	图 2-14： VTRIP 和 VHYS ― 温度关系 曲线（TC1270AT，TC1271AT― 3.00V （最小 值）/ 3.08V （典型值） / 3.15V （最大值））
	图 2-15： VTRIP 和VHYST ― 温度关系 曲线 （TC1270AR，TC1271AR ― 2.55V （最 小值）/ 2.63V （典型值） / 2.70V （最大值））
	图 2-16： VOL ― IOL关系曲线 （TC1270AL，TC1271AL ― 4.50V （最小值）/ 4.63V （典型值） / 4.75V （最大值））
	图 2-17： VOL ― IOL关系曲线 （TC1270AT，TC1271AT― 3.00V （最小值）/ 3.08V （典型值） / 3.15V （最大值））
	图 2-18： VOL ― IOL关系曲线 （TC1270AR，TC1271AR―2.55V （最小值）/ 2.63V （典型值） / 2.70V （最大值））
	图 2-19： VOL ― 温度关系曲线 （TC1270AL，TC1271AL― 4.50V （最小值）/ 4.63V （典型值） / 4.75V （最大值）@ VDD = 4.5V）
	图 2-20： VOL ― 温度关系曲线 （TC1270AT，TC1271AT― 3.00V （最小值）/ 3.08V （典型值） / 3.15V （最大值）@ VDD = 2.7V）
	图 2-21： VOL ― 温度关系曲线 （TC1270AR，TC1271AR―2.55V （最小值）/ 2.63V （典型值） / 2.70V （最大值）@ VDD = 1.8V）
	图 2-22： VOH ― IOL 关系曲线 （TC1270AL，TC1271AL― 4.50V （最小值）/ 4.63V （典型值） / 4.75V （最大值）@ +25）
	图 2-23： VOH ― IOH 关系曲线 （TC1270AT，TC1271AT― 3.00V （最小值）/ 3.08V （典型值） / 3.15V （最大值）@ +25）
	图 2-24： VOH ― IOH关系曲线 （TC1270AR，TC1271AR―2.55V （最小值）/ 2.63V （典型值） / 2.70V （最大值）@ +25）
	图 2-25： VDD下降至复位的传输延时 （tRPD） ― 温度关系曲线（TC1270AL， TC1271AL― 4.50V （最小值）/ 4.63V （典型 值） / 4.75V （最大值））
	图 2-26： VDD下降至复位的传输延迟 （tRPD） ― 温度关系曲线（TC1270AT， TC1271AT― 3.00V （最小值）/ 3.08V （典型 值） / 3.15V （最大值））
	图 2-27： VDD下降至复位的传输延迟 （tRPD） ― 温度关系曲线 （TC1270AR， TC1271AR― 2.55V （最小值）/ 2.63V （典型 值） / 2.70V （最大值））
	图 2-28： 复位延时周期（tRST） ― 温度关系曲线 （TC1270AL，TC1271AL ― 4.50V （最小值）/ 4.63V （典型值） / 4.75V （最大值））
	图 2-29： 复位延时周期（tRST） ― 温度关系曲线 （TC1270AT， TC1271AT― 3.00V （最小值）/ 3.08V （典型 值） / 3.15V （最大值））
	图 2-30： 复位延时周期（tRST） ― 温度关系曲线 （TC1270AR，TC1271AR ―2.55V （最小值）/ 2.63V （典型值） / 2.70V （最大 值））
	图 2-31： MR 低至复位的传输延迟 （tMD） ― 温度关系曲线 （TC1270AL， TC1271AL― 4.50V （最小值）/ 4.63V （典型 值） / 4.75V （最大值））
	图 2-32： MR 低至复位的传输延迟 （tMD） ― 温度关系曲线 （TC1270AT， TC1271AT― 3.00V （最小值）/ 3.08V （典型 值） / 3.15V （最大值））
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